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К диэлектрическим материалам, которые могут быть исполь­
зованы для изготовления диэлектрических антенн, предъявля­
ются следующие требования: относительная диэлектрическая 
проницаемость (e j должна быть меньше 30, тангенс диэлектри­
ческих потерь (tg5) на частоте 1ГГЦ не должен превышать Ю'"*, 
температурный коэффициент резонансной частоты должен 
иметь значение близкое к нулю. Поиск материалов, обладающих 
указанными свойствами, был проведен в системе Zn-Ti-0.

Данная работа посвящена изучению особенностей кристал­
лической структуры и диэлектрических свойств керамических 
материатов на основе системы Zn-Ti-0, модифицированной ок­
сидом висмута.

В системе Zn-Ti-O существуют фазы Zn2Ti04 и ZnTiOa. Ке­
рамические материалы получены на основе двойной системы, 
содержащей фазы Zn2Ti04 и ТІО2. На стадии синтеза система 
модифицировалась оксидом висмута. В результате уточнения 
параметров кристаллической структуры полученных керамик, 
проведенного методом полнопрофильного анализа, установле­
но, что ионы висмута не входят в качестве дефектов замещения 
в кристаллические решетки Zn2Ti04 и ХІО2. Рентгеноспектраль­
ный микроанализ показал, что висмут в керамике находится в 
качестве дефектов внедрения. Наблюдение топографии поверх­
ности и определение размеров зерен фаз исследуемых образцов 
осуществлялось с помощью растрового электронного микро­
скопа марки LEO. Средний размер зерен ТІО2 составлял порядка
3-5 мкм, зерна Zn2Ti04 имели размеры больше 5 мкм. Диэлек­
трические измерения показали, что полученные материалы 
имеют относительную диэлектрическую проницаемость от 25 
до 29, температурный коэффициент резонансной частоты 
<1710’® l / ’C, добротность Qxf от 10 000 до 25 000 при f=8,4 
ГГц.
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